
Composants	passifs	

	
Quand	les	codensateurs	deviennent	

inductifs	et	les	inductances	
capacitives...	
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p = v i  correspond à la 
puissance reçue par le 
dipôle du reste du circuit 

Dipôle	et	convention	d’orientation	

p = v i  correspond à la 
puissance fournie par le 
dipôle au reste du circuit 
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Convention	«	récepteur	»	 Convention	«	générateur	»	
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La	résistance	idéale	
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La	résistance	idéale	

Convention	
«	générateur	»	



Les	composants	idéaux	en	régime	
sinusoïdal	
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La	résistance	idéale	est	constante	quand	la	fréquence	varie	



La	résistance	réelle	
technologie	traversante	à	couche	de	carbone	



La	résistance	réelle	
technologie	CMS	



La	résistance	réelle	
modèle	équivalent	
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Le	courant	dans	un	circuit	réel	ne	pouvant	être	infini,	il	ne	peut	y	avoir	de	variation	instantanée	
de	tension	aux	bornes	d’un	condensateur	idéal.	

i=Cdvdt

i= dqdtet		

Le	condensateur	idéal	

Le	condensateur	idéal	se	modélise	par	une	simple	capacité	
q	est	la	charge	stockée,	par	définition	q	=	C	v	



Les	composants	idéaux	en	régime	
sinusoïdal	
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La	condensateur		idéal	présente	une	impédance	dont	le	module	
varie	en	1/f	et	dont	la	phase	est	égale	à	–π/2	



Le	condensateur	réel	
technologie	électrolytique	



Le	condensateur	réel	
technologie	céramique	à	fils	



Le	condensateur	réel	
technologie	CMS	céramique	



Comparaison	MLCC/électrolytique	

•  Condensateur	électrolytique	:	
Forte	valeur	de	capacité	:	qq	µF	à	qq	F	

	
	
	
	
	

•  Condensateur	céramique	:	
Faible	valeur	de	capacité	:	qq	pF	à	qq	100nF	

	
			

	



Le	condensateur	réel	
modèle	équivalent	



Comparaison	MLCC/électrolytique	
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La	tension	dans	un	circuit	réel	ne	pouvant	être	infinie,	
il	ne	peut	y	avoir	de	variation	instantanée	du	courant	

qui	traverse	une	inductance	idéale.	

v=Ldidt

v= dΦdtet		

La	bobine	idéale	

La	bobine	idéale	se	modélise	par	une	simple	inductance	
Φ  est	le	flux	magnétique	qui	traverse	la	bobine,	

l’inductance	L	est	définie	par	Φ	=	Li	
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Les	composants	idéaux	en	régime	
sinusoïdal	

v=Ldidt

Z L = jLω

La	bobine	idéale	présente	une	impédance	dont	le	module	varie	en	
f	et	dont	la	phase	est	égale	à	π/2	



La	bobine	réelle	



La	bobine	réelle	



La	bobine	réelle	


